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摘要(译)

本发明提供一种液晶显示装置，其目的在达成半透过型LCD的高品质
化。系第1基板100上形成：按各像素而设置的TFT110；以及反射层
44。该反射层与TFT110绝缘，并使自第2基板侧穿透透明的第2电极而入
射的光线反射至覆盖TFT110的绝缘膜上的一像素区域的反射区域。由具
有与第2电极相同功函数的透明导电材料所形成的第1电极50直接覆盖反
射层44，并形成于包含透过区域的一像素区域内，并经由连接用金属层
42而与TFT110连接。由于具备有第1、第2电极的特性，故可在对称性良
好的状态下交流驱动液晶。通过于反射区域及透过区域中配合液晶扭转
角而设定最佳晶胞间隔dr、dt，即可在任一区域中达到最佳的反射率、透
过率。
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